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摘要:为了满足液晶光学器件快速响应的要求,采用有机合成方法获得了６种单氟取代苯基二苯乙炔基异硫氰酸酯类液

晶化合物.首先用IR和１HNMR对６种单氟取代液晶化合物的结构进行了表征,其次通过差热分析对其相变温度进行

了测试,利用液晶综合参数测试仪对其液晶性能进行了研究.红外和核磁图谱表明合成的化合物即为目标化合物;差热

分析获知这些化合物９０℃左右进入液晶相,并且氟取代位置在与异硫氰酸酯基相连苯环的２号位置时有相对较低的熔

点,最低的熔点可达到８３．４℃;液晶综合参数测试结果表明这６种化合物的 Δn值为０．４３２~０．６８１,同时氟取代位置在

与异硫氰酸酯基相连苯环的３号位置时有相对更佳的响应性能.这些化合物在制备快速响应液晶光学器件中可能会有

潜在的应用价值.
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Abstract:Inordertoobtainfastresponseliquidcrystalopticsdevices,sixkindsofsinglefluorinated
isothiocyanatephenylＧtolaneliquidcrystalcompoundsweresynthesizedviacouplereactionandreduction．Δn
valueoftheseLCsisveryhigh,about０．４３２~０．６８１．IRandHNMRspectrogramsindicatedthatthestrucＧ
turewascorrect．DSCtestresultsshowedthattheseLCsbecameintoliquidcrystalphaseatabout９０℃．
WhentheseLCcompoundsweremixedinthecommercialalkyneLCsrespectively,theLCscompoundswith
itsfluorineatomat２positionexhibitedlowviscosity,buttheLCscompoundswithitsfluorineatomat３
positionhadbetterfigureofmerit．Ofcourse,theseLCscompoundscouldbeusedintheLCopticsdevices．
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１　引　　言

液晶材料广泛应用于显示领域的同时,也可应

用到其他领域,如光束偏转器、可调谐棱镜、场序显

示器、空间光调制器、红外场景生成器等液晶光学

器件领域[１].这些液晶光学器件的应用通常对响

应速度有较高要求.提高液晶材料的响应速度是

提高液晶光学器件响应速度的有效方法之一,因此

提高液晶材料的响应速度是制备快速响应液晶器

件的前提,液晶材料研究的焦点.
液晶材料的响应时间取决于撤销电压之后的

下降时间[２],与液晶盒厚和液晶材料的黏度相关.
液晶光学应用中要求液晶材料响应时间短的同时

一般还要求器件具有特定的调制量,才能获得较好

的调制效果[３].综合考虑调制量和响应时间短的

前提下,对液晶材料的物理特性要求即为 WuST
等[４]曾详细描述的高Δn和低黏度.

目前为止,液晶材料研究发现苯基二苯乙

炔基异硫氰酸酯类液晶材料具有相对较高的 Δn
值和相对较低的黏度,而通过对氟原子和氢原

子电负性的分析可知,氟原子取代氢原子有利

于进一步降低化合物的黏度.在前人的工作中

也多有论述氟取代苯基二苯乙炔基异硫氰酸酯

类液晶化合物的合成过程及液晶性质[５Ｇ９],不同

取代氟原子个数对液晶材料性能的影响[１０]等.
本文中,采用有机化学方法合成了６种与异硫

氰酸酯基团相连最近的苯环上不同位置单氟取

代的苯基二苯乙炔基异硫氰酸酯类液晶化合

物,IR和１HNMR表明合成的化合物即为目标

产物.差热分析得到液晶化合物的相变温度,
液晶参数综合测试获得目标化合物溶于商品炔

类９０２３液晶材料后的液晶性能.

２　实　　验

２．１　实验所用仪器和试剂

实验所用仪器有电子天平(赛多利斯仪器系

统有限公司),４００M 核磁共振仪(TMS作为内

标,CDCl３为溶剂),FTS３０００型红外光谱仪(BioＧ
RadCo．),Q２０００ 型差热分析仪 (美 国 TA 公

司),液晶综合参数测试仪.
实验中所用试剂均为分析纯试剂,使用前未

经纯化处理.乙酸乙酯、三乙胺、乙醇、铁粉、甲
苯、三氯甲烷为国药集团上海试剂公司产品;４Ｇ
溴Ｇ２Ｇ氟硝基苯、４Ｇ溴Ｇ３Ｇ氟硝基苯、碘化亚铜、双三

苯基膦二氯化钯、三苯基膦、三乙烯二胺、双三氯

甲基碳酸酯为Alfa试剂公司产品;４′Ｇ正丙基联苯

基乙炔、４′Ｇ正丁基联苯基乙炔、４′Ｇ正戊基联苯基

乙炔为石家庄华锐科技有限公司产品.

２．２　材料的制备

合成过程如图１所示.

图１　４′Ｇ正丙基Ｇ２Ｇ氟Ｇ４Ｇ异硫氰酸酯Ｇ苯基二苯乙炔的合成过程

Fig．１　Synthesisof４′ＧnＧpropylＧ２ＧfluorinatedＧ４ＧisothiocyanateＧphenylＧtolanecompound
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２．２．１　４′Ｇ正丙基Ｇ２Ｇ氟Ｇ４Ｇ硝基Ｇ苯基二苯乙炔的

合成

在安装有冷凝管和氮气保护装置的２５０mL
三口瓶中放入４Ｇ正丙基联苯乙炔１１．００g(０．０５
mol),４Ｇ溴Ｇ３Ｇ氟硝基苯１１．００g(０．０５mol),三乙

胺１５０mL,磁子,开动搅拌至固体溶解.再向其

中加入碘化亚铜０．０１５g,双三苯基膦二氯化钯

０．０１５g,三苯基膦０．０３１g作为催化剂,通入高

纯氮气保护反应体系.在通入高纯氮气３０min
后开始升温,控温７５℃,反应３h.有沉淀生成,
趁热过滤,冷冻析出晶体,过滤即得４′Ｇ正丙基Ｇ
２Ｇ氟Ｇ４Ｇ硝基Ｇ苯基二苯乙炔,产率６０％,未作纯

化处理直接用于下一步.

２．２．２　４′Ｇ正丙基Ｇ２Ｇ氟Ｇ４Ｇ氨基Ｇ苯基二苯乙炔的

合成

在２５０mL 圆底烧瓶中放入４′Ｇ正丙基Ｇ２Ｇ
氟Ｇ４Ｇ硝基Ｇ苯基二苯乙炔１０．７７g(０．０３mol),铁
粉１０．０８g(０．１８mol),２mol􀅰LＧ１ HCl１０mL,
磁子.开动搅拌,开始升温,控温８０℃,加热回

流,反应９h.乙酸乙酯萃取和去离子水洗涤,

无水 MgSO４干燥过夜,过滤,去掉溶剂乙酸乙

酯,得４′Ｇ正丙基Ｇ２Ｇ氟Ｇ４Ｇ氨基Ｇ苯基二苯乙炔粗

产物,未 经 纯 化 处 理 直 接 进 行 下 一 步,产

率９０％.

２．２．３　４′Ｇ正丙基Ｇ２Ｇ氟Ｇ４Ｇ异硫氰酸酯基Ｇ苯基二

苯乙炔的合成

在２５０mL锥形瓶中放入４′Ｇ正丙基Ｇ２Ｇ氟Ｇ４Ｇ
氨基Ｇ苯基二苯乙炔６．３０g(０．０２mol)和４０mL
甲苯,在搅拌的情况下加入三乙烯二胺６．７２g
(０．０６mol)和二硫化碳４．５６g(０．０６mol),３h
后反应瓶中溶液逐渐变得粘稠,搅拌７２h,抽
滤,滤渣晾干,得中间产物.将中间产物溶于２０
mL三氯甲烷中,经恒压滴液漏斗向其中加入双

三氯甲基碳酸酯２．００g(０􀆰００６７mol)和三氯甲

烷１０mL,保持搅拌５h,抽滤,滤液蒸干去掉溶

剂得到粗产物,经硅胶柱色谱分离,石油醚洗脱,
最后得到白色晶体.采用同样的方法合成了其

他５种单氟取代苯基二苯乙炔基异硫氰酸酯液

晶化合物.这６种液晶化合物 HNMR 测试结

果和液晶物理特性如表１所示.

表１　６种单氟取代异硫氰酸酯液晶化合物HNMR数据和物理特性

Tab．１　NMRdataandphysicalpropertiesofthesinglefluorinatedisothiocyanateLCmaterials

IDNo Moleculestructure 　NMR(４００MHz,CDCl３,δ/ppm) Phasetransition/℃ Δε Δn

C３ＧF２

０􀆰９７９(t,３H,J＝１４􀆰８Hz),１􀆰６３４~
１􀆰７１７(m,２H),２􀆰６４１(t,２H,J＝
１５􀆰２Hz),６􀆰９７３~７􀆰０２８(m,２H),

７􀆰４７６(s,１H),７􀆰４９６(m,１H),７􀆰４９６
(m,１H),７􀆰５３９(m,２H)７􀆰５９７(s,

３H),７􀆰６６０(m,１H)

Cr１３６􀆰２S
１８７􀆰１

１４􀆰５ ０􀆰６８１

C３ＧF３

０􀆰９６０~０􀆰９９７(t,３H,J＝１４􀆰８
Hz)１􀆰６４２~１􀆰６７９(m,２H,J＝
１４􀆰８Hz),２􀆰６２１~２􀆰６５９(t,２H,

J＝１５􀆰２ Hz),７􀆰１３７~７􀆰１７７(t,

１H),７􀆰２７９(S,２H),７􀆰３２７~７􀆰３３０
(d,１H,J＝１􀆰２Hz),７􀆰５１８~７􀆰５３８
(d,２H,J＝８Hz),７􀆰５７８~７􀆰６０７
(m,４H)７􀆰６５１(s,１H)

Cr１３７􀆰７S
１６４􀆰３

１５􀆰１ ０􀆰６５３

C４ＧF２

０􀆰９３５~０􀆰９７１(t,３H,J＝１４􀆰４Hz),

０􀆰３６７~１􀆰４２２(m,２H),１􀆰６０６~
１􀆰６８１(m,２H),２􀆰６４４~２􀆰６８２(t,

２H,J＝１５􀆰２Hz),６􀆰９７７~７􀆰０３１(m,

２H,),７􀆰２８(s,２H),７􀆰４７６~７􀆰４７９
(d,１H,J＝８Hz),７􀆰５１７~７􀆰５３７
(d,２H,J＝８Hz),７􀆰５９７(s,４H)

Cr９３􀆰５S
１０６N

１５􀆰７ ０􀆰５５２
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续　　表

C４ＧF３

０􀆰９３５~０􀆰９７２(t,３H,J＝１４􀆰８Hz),

１􀆰３６８~１􀆰４２３(m,２H),１􀆰６０６~
１􀆰６８２(m,２H),２􀆰６４４~２􀆰６８３(t,

２H,J＝１５􀆰６Hz),７􀆰１３５~７􀆰１７５(t,

１H),７􀆰２８２(s,２H),７􀆰３２６~７􀆰３３０
(m,２H),７􀆰５１５~７􀆰５５６(d,２H,J＝
１６􀆰４Hz),７􀆰５５６~ (m,４H)

Cr１４０􀆰６５S
１８１􀆰４N

１６􀆰２ ０􀆰５５０

C５ＧF２

０􀆰８９６~０􀆰９２７(t,３H,J＝１２􀆰４Hz),

１􀆰３５４~１􀆰３７０(s,４H),１􀆰６５８(s,

２H),２􀆰６３３~２􀆰６７２(t,２H,J＝１５􀆰６
Hz),６􀆰９７６~７􀆰０３０(m,２H),７􀆰２７９
(s,２H),７􀆰４７６~７􀆰４９６(m,１H),

７􀆰５１７~７􀆰５３７(d,２H,J＝８Hz ),

７􀆰５９７(s,４H)

Cr８３􀆰４S１１１􀆰２
N２０６􀆰８

１３􀆰７ ０􀆰５１１

C５ＧF３

０􀆰８９６~０􀆰９１２(s,３H),１􀆰３５４~１􀆰３７１
(s,４H),１􀆰６４１~１􀆰６５８(m,２H),

２􀆰６３４~２􀆰６７２(m,２H),７􀆰１３６~
７􀆰１７６(t,１H,J＝１６ Hz),７􀆰２８０
(s,２H),７􀆰３０１~７􀆰３２７(m,１H),

７􀆰５１６~７􀆰５３６(d,２H,J＝８Hz)

７􀆰５５７~７􀆰６０７(m,４H),７􀆰６５１(s,

１H)

Cr１３７􀆰４S１４２􀆰４
N１８９􀆰９０

１４􀆰０ ０􀆰４３２

　　∗ C３ＧF２、C３ＧF３液晶化合物在９０２３炔类液晶材料中的溶解度仅可达到５％,Δn值为质量分数为５％的条件下测

得;C４ＧF２、C４ＧF３、C５ＧF２、C５ＧF３四种液晶化合物在９０２３炔类液晶材料中的溶解度可达到１０％,Δn值为质量分数为

１０％的条件下测得.

２􀆰３　材料液晶性能测试

２􀆰３􀆰１　液晶化合物相变温度的测试

液晶相变温度采用差热分析仪测定,在高纯

氮气的保护下,２Ｇ３mg液晶化合物样品经程序升

温测得差热分析谱图,差热分析谱图经软件处理

后得到相变温度.因人工处理存在个体差异,会
在一定程度上造成误差.

２􀆰３􀆰２　Δn值和响应时间的测定

常温下将液晶化合物样品以１０％的质量分

数溶解于商品液晶材料９０２３炔类液晶中测定液

晶的Δn值(C３ＧF２、C３ＧF３液晶化合物在９０２３炔

类液晶材料中的溶解度仅可达到５％,Δn值为质

量分数为５％的条件下测得).将上述液晶混合

物注入到厚度(５􀆰１５±０􀆰０３)μm的反平行液晶盒

中,放置一段时间后,将液晶盒放置在起偏器和检

偏器偏振方向垂直的光路系统中,液晶取向方向

位于偏振方向的４５°,５８９nm 的测试光垂直入射

(如下图２所示).
对液晶盒施加±７􀆰５V 驱动电压,撤去电压

时光电倍增管记录液晶盒上光强度的变化,根据

光强度的变化计算出各个光强度对应的相位调制

量[１１],截取从撤去电压后相位调制量变化１０％到

９０％之间的时间即为液晶盒的响应时间[１１].根

据光强度变化的曲线图即可推导出Δn值[１２].由

响应时间可求得黏弹系数,已知黏弹系数和 Δn
值即可得到一液晶材料的响应性能FOM 值.

图２　测定 Δn值和响应时间的光路图

Fig􀆰２　OpticalpathoftestingΔnvalueandresponse
time
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３　结果与讨论

３􀆰１　单种液晶化合物物的液晶性质

图３为６种液晶化合物的差热分析谱图.从

图中可以看出,氟原子在２位置时,液晶化合物的

熔点比氟原子在３位置时的熔点低,这是因为氟

原子在２位置时能有效地与苯环上相连的炔键形

成pＧπ共轭,增大了电子的离域化范围,使分子内

部作用力增强分子间作用力减弱,从而熔点降低.

而氟原子在３位置时,氟原子与苯环上相连的炔

键形成pＧπ共轭的程度减弱,而同时又不能与苯

环相连的异硫氰酸酯基形成共轭,致使氟原子外

层电子离域化减弱,增加了分子间的作用力,熔点

相应升高.从液晶光学器件的应用上看,更多的

是要求在室温下能很好的应用,因此这种氟原子

在２位置的异硫氰酸酯类液晶分子能更好的满足

实用化的要求.

图３　６种液晶化合物的差热分析谱图

Fig．３　DSCtestresultsofsixkindsofLCcompounds

３．２　液晶化合物的响应性能

图４为６种单氟取代的苯基二苯乙炔基异硫

氰酸酯化合物以质量分数１０％(C３ＧF２、C３ＧF３液

晶化合物在９０２３炔类液晶材料中的浓度仅可达

到５％,实验在５％的浓度条件下进行)的比例溶

于商品炔类液晶９０２３中,通过响应时间的测试获

得的黏弹系数.

由图４的结果可以看出６种单氟取代的液晶

材料溶入到９０２３液晶材料后的液晶黏弹系数变

化规律为:

C５ＧF３＜ C３ＧF２＜ C３ＧF３＜９０２３~C５ＧF２
＜ C４ＧF３＜ C４ＧF２

结果表明:在９０２３商品液晶材料中掺入质量

图４　６种液晶化合物溶于商品液晶９０２３后的黏弹

系数

Fig．４　ViscoＧelasticcoefficientofLCdissolvedincomＧ

mercialLCmaterials

分数为１０％(C３ＧF２、C３ＧF３的质量分数为５％)的
单氟取代液晶材料后,C５ＧF３ 、C３ＧF２ 、C３ＧF３的

９０２３混合液晶材料较１００％的９０２３商品液晶材

料黏弹系数分别降低了６．８％、１．９％和１．３％;碳
原子数为４、５时,氟原子在３位置的液晶材料的

黏度低于氟原子在２位置的液晶材料,原因可能

是氟原子在３位置的液晶材料极化度大于氟原子

在２位置的液晶材料.当然向列相液晶材料的黏

度是相当复杂的[１３],更明细的机理尚不清楚.
将γ１/K１１和Δn值代入下式[４]:

FoM＝ K１１Δn２/γ１． (１)
即可求出单氟取代液晶材料溶于商品９０２３炔类

液晶材料后的响应性能FoM 值.图５给出了求

图５　６种液晶化合物溶于商品液晶材料９０２３后响

应性能

Fig．５　FoMvalueofLCdissolvedincommercialLC

material
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得的FoM 值的结果,从图中可以看出掺入单氟

取代的液晶材 料 响 应 性 能 高 于 １００％ 的 商 品

９０２３炔类液晶材料１４％~２４％.其中端基为

３个碳原子的碳链时,氟原子在２位置和３位

置时响应性能变化不大;端基为４、５个碳原子

的碳链时,氟原子在２位置的液晶材料响应性

能低于氟原子在３位置的液晶材料,原因是氟

原子在２位置和氟原子在３位置时 Δn值几乎

相等的同时氟原子在３位置的液晶材料具有

相对低 的 黏 度,综 合 结 果 即 为 液 晶 响 应 性 能

较高.

４　结　　论

通过先偶联后还原的方法合成了６种单氟取

代苯基二苯乙炔基异硫氰酸酯类液晶化合物.

Δn值为０．４３２~０．６８１,并且氟原子的位置对液

晶材料的 Δn 值影响不大.差热分析谱图显示

９０℃左右进入液晶相.其中氟取代位置在３位置

时有相对较低的黏度,综合考虑黏度和 Δn值的

影响后得知氟原子在３位置的液晶材料响应性能

比氟原子在２位置的液晶材料响应性能高.
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电子薄膜与集成器件国家重点实验室中山分室

电子薄膜与集成器件国家重点实验室中山分室是由电子薄膜与集成器件国家重点实验室与电子科

技大学中山学院于２０１２年３月２８日签约共建实验室,旨在推动作为中山市支柱产业之一的半导体照

明产业集群的发展,为全市半导体照明产业提供公共科技服务平台,在新技术、新工艺两个方面为企业

提供深层次的研发支撑,并为国家重点实验室科研成果的产业化提供有效的对接.
电子薄膜与集成器件国家重点实验室中山分室以广东省特别是中山市半导体照明产业需求为导

向,快速推进半导体照明核心科技成果向中山市转化;有效的形成产业共性技术研发支撑平台,为产业

发展提供必要的前沿技术储备和强大的技术支撑;同时通过具有国际视野和国际水平研发团队的进驻,
为中山市LED－OLED产业领域高级技术人才的培养提供直接帮助.目前实验室在薄膜器材照明技

术、LED照明封装核心技术以及 OLED新型照明显示光源及其产业化技术等方面开展研发工作,在探

索性和前瞻性研究领域开展有机薄膜太阳能器件、FED/FEA、PDP和大电流阴极的研究.

实验楼

　　　

实验设备

　　

地址:广东省中山市石岐区学院路１号电子科技大学中山学院实验楼 A５０６
邮编:５２８４０２
电话:０７６０􀆼８８３６５３４５(邓春健)
邮箱:dengcj８０＠１２６．com

８３ 　　　　液晶与显示　　　　　 第３０卷　


